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2.0 – 20.0 Широкополосный GaAs  

усилитель мощности 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Полоса рабочих частот:  

от 2 до 20 ГГц 

 Коэффициент усиления: 

Ку = 11 дБ 

 Выходная мощность:  

Р-1дБ = 23 дБм  

 Напряжение питания:  

Vdd =8 В  

 Размеры кристалла:  

2.34 х 1.16 х 0.1 мм3 

 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
МС0014 широкополосный GaAs усилитель 

мощности с коэффициентом усиления 11 дБ,  

однополярным питанием и возможностью 

регулировки усиления. Исполнение – модуль СВЧ 

беcкорпусной (кристалл). 
 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ 
Модуль МС0014 – МКШУ.460871.044 ТУ 

 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
 (Vdd = 8 В, Idq = 270 мА, T = 25°C) 

Обозначение Параметр Ед. изм. 
Значение 

Примечание 
не менее не более 

ΔF Диапазон рабочих частот ГГц 2 20  

КСВН КСВН вход / выход – – 1.7 / 2.7  

Ку 
Коэффициент усиления в 
линейном режиме 

дБ 10.5 13.0 
 

Р-1дБ 
Выходная мощность при 
компрессии КУ 1 дБ 

дБм 
24 – F=2 ГГц 
24 – F=10 ГГц 
22 – F=20 ГГц 

 
 

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ                             СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Параметр Обозначение Значение  

Напряжение  
питания 

Vdd +9 В 

Максимальная 
входная мощность 

Pвх. макс +20 дБм 

Диапазон рабочих 
температур 

Tраб ̶60…85 °С 

Температура 
канала 

Ткан 175 °С 

Температура 
хранения 

Tхран ̶65…150 °С 
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ТИПОВЫЕ ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Vdd=8 В, Idq= 270 мА 

  

 
 

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
 

 
 Все размеры указаны в миллиметрах. 
 Размеры контактных площадок: 
o «RFin», «RFout» – 0.14 × 0.1 мм2 
o «Vdd», «GND» – 0.1 × 0.1 мм2 
o «R1», «R2», «R3» – 0.1 × 0.1 мм2 

 Металлизация контактных площадок – 
под разварку золотой проволокой; 

 Обратная сторона – земля. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК 
 

№ Обозначение Назначение 

1 RFin Вход СВЧ сигнала 

2 R1 Резистор 3.3 Ом 

3 R2 Резистор 2.1 Ом 

4 Vdd Питание 

5 RFout Выход СВЧ сигнала 

6 R3 Резистор 1.2 Ом 
 

СОСТОЯНИЕ ВЫВОДОВ R1, R2, R3 
 

UDD = 8 B 

2 3 6 Idq, мА 

0 0 0 100 

0 1 0 150 

1 0 0 175 

0 1 1 230 

1 1 0 270 

1 1 1 320 
 

 
 
 
 
 

Версия 1.3     2025г. 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

К
у,

 д
Б

Частота, ГГц

АЧХ в диапазоне рабочих температур

-60°C

25°C

60°C

75°C

85°C
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

К
С

В
Н

КСВН входа и выхода

КСВНвх

КСВНвых

Частота, ГГц

14

16

18

20

22

24

26

28

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Р
-1

, д
Б

м

Частота, ГГц

Выходная мощность Р-1 в диапазоне 
рабочих температур

-60°C

25°C

60°C

75°C

85°C
-66

-62

-58

-54

-50

-46

-42

-38

-34

-30

-26

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Р
аз

в
я

зк
а,

 д
Б

Частота, ГГц

Развязка


